Wroctaw, 2.09.2022 .

UCHWALA
Komisji habilitacyjnej
z dnia 2.09.2022
powolanej w post¢powaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie
nauk inzynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika
w postepowaniu wszczetym na wniosek dr. inz. Mateusza Wosko

§ 1

Komisja habilitacyjna powotana w dniu 16 maja 2022 r. przez Rade Dyscypliny Naukowej
Automatyka Elektronika i Elektrotechnika Politechniki Wroctawskiej dziatajac na podstawie art. 221
ust. 10 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.
1668) oraz Regulaminu nadawania stopni naukowych na Politechnice Wroctawskiej (Uchwata
nr 121/10/2020-2024 Senatu Politechniki Wroctawskiej z dnia 20 maja 2021 z pdzn. zm.) po zapoznaniu
sie z recenzjami i dokumentacja wniosku oraz po przeprowadzeniu dyskusji stwierdza, ze aktywnosé
naukowa oraz osiggnigcie naukowe zatytutowane ,,Opracowanie technologii zaawansowanych
heterostruktur AlGaN/GaN do zastosowan w mikroelektronice” stanowi znaczny wkiad w rozwagj
dyscypliny naukowej automatyka, elektronika i elektrotechnika i wyraza pozytywng opini¢ w sprawie:

nadania dr. inz. Mateuszowi Wosko stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk
inzynieryjno-technicznych, w dyscyplinie naukowej automatyka, elektronika i elektrotechnika,

oraz postanawia skierowa¢ ja wraz z uzasadnieniem do Rady Dyscypliny Naukowej Automatyka,
Elektronika i1 Elektrotechnika Politechniki Wroctawskiej, w celu podjecia uchwaty, o ktérej mowa
w art. 18a ust. 11 Ustawy.

Uzasadnienie:

1. Rada Doskonatosci Naukowe]j wszczeta postepowanie w dniu 21 lutego 2022 r.

2. Uchwata zostata podjeta 7 glosami ,,za”, 0 glosami ,,przeciw” 1 0 glosami ,,wstrzymujgcymi sie™.

3. Recenzje o dorobku naukowym i aktywnosci naukowej doktora inz. Mateusza Wosko, sporzadzone
przez czterech Recenzentdw maja jednoznacznie pozytywne konkluzje.

4. Osiagniecie naukowe zatytulowane ..Opracowanie technologii zaawansowanych heterostrukiur

AlGaN/GaN do zastosowarnr w mikroelektronice™ oraz pozostate elementy dorobku naukowego,

a w szczegolnosci:

- opublikowanie 3 rozdziatéw w monografiach,

- opublikowanie 46 artykutéw w czasopismach z listy JCR (w tym 31 po uzyskaniu stopnia doktora)
m.in. w takich czasopismach jak: Jowrnal of Electrical Engineering, Optica Applicata,
CrystEngComm, Journal of Vacuum Science & Technology A, Superlattices and Microstructures,
Crystal Research and Technology, Journal of Crystal Growth, Crystal Research and Technology,
Journal of Materials Science — Materials in Electronics, Optica Applicata, Physica Status Solidi,
Materials Science in Semiconductor Processing, Electronics,

- autorstwo lub wspotautorstwo 45 referatow (w tym 27 po uzyskaniu stopnia doktora)
opublikowanych w materialach konferencyjnych krajowych i zagranicznych konferencji,

- wspotautorstwo 1 zgloszenia patentowego,

- kierowanie 1 projektem badawczym oraz udzial w 10 projektach, w tym 1 realizowanym w ramach
konsorcjum,

- wysokie wskazniki bibliometryczne wedlug Web of Science (sumaryczny impact factor
IF = 52.193, indeks Hirscha = 8; liczba cytowan = 148 (bez autocytowan)),

wnosza znaczny wklad Habilitanta w rozwdj dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika.



Dorobek w zakresie dziatalnosci dydaktycznej i popularyzatorskiej oraz wspolpracy

miedzynarodowej, obejmujacy m.in. takie elementy jak:

udziat w 4 programach miedzynarodowych,

udziat w 34 konferencjach i w 5 komitetach organizacyjnych tych konferencji,

opracowanie 16 recenzji dla prestizowych czasopism o zasiggu migdzynarodowym (m.in. Physica
Starus Solidi A, Journal of Alloys and Compounds, Micromachines),

6 krotkoterminowych stazy i wizyt naukowych w zagranicznych osrodkach naukowych,
wtym m.in. w Slovak University of Technology, Technische Universitat Dresden,
czy Universidad Politécnica de Madrid i istotny dorobek naukowy (m.in. 15 publikacji)
bedacy wynikiem dzialalnosci naukowej w tych osrodkach,

cztonkostwo w Radzie Mtodych Centrum Materialow Zaawansowanych i Nanotechnologii
oraz w Polskim Towarzystwie Prézniowym,

peienie czterokrotnie funkcji promotora pomocniczego,

prowadzenie i autorstwo wykladow, ¢wiczen oraz laboratoriow w ramach 12 réznych kursow,
a takze inne osiggnigcia dydaktyczne, w tym pehienie funkcji promotora 3 prac magisterskich
i 12 prac inzynierskich,

dziatalnos¢ w zakresie popularyzacji nauki, wyrazajaca si¢ m.in. udziatem w takich imprezach
jak np. Dolnoslaski Festiwal Nauki,

w sposob jednoznaczny swiadcza o wysokiej aktywnosci zawodowej Habilitanta.

§2
Uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.

Podpisy cztonkéw Komisji Habilitacyjnej:
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